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Аннотация

Целью данной работы является исследование изменения проводимости
карбида кремния (SiC) при высокотемпературном резистивном отжиге.
Мотивацией служит интерес к возможности выращивания графеноподобных
слоев на поверхности SiC. Механизм объясняется сублимацией кремния как
более летучего соединения с поверхности при нагревании выше 1500 °C.
Эксперименты проводились в сверхвысоковакуумной камере для образцов
карбида кремния различной ширины. В работе были измерены зависимости
проводимости, температуры и мощности от пропускаемого через образец
тока. Было установлено, что температура и, соответственно, мощность,
выделяющаяся на образце, растут с увеличением силы тока, но при
достижении некоторой характерной величины тока начинают убывать.
Проводимость же также имеет промежутки возрастания и убывания,
локальный максимум наблюдается при той же величине тока. После
высокотемпературного отжига наблюдалось изменение оптических свойств
карбида кремния в связи с формированием на его поверхности углеродных
слоев и изменением структур на поверхности.
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